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GF 126

Nicht fiir Neuentwicklung

Germanium-pnp-Legierungstransistor der Bauform A 4/15 — 4b nach TGL 11 811 fir AM-

ZF-Verstarker.

g
c (e
£ (e :
8
-
L. . 5
Masse ca. 0,6 g
Wdarmewiderstand Rthja = 0,6 grd/mW
Grenzwerte; giiltig fir den Betriebstemperaturbereich
Kollektcr-Basis-Spannung -Ucso = 25V
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucer?) = 20V
Emitter-Basis-Spannung -Ueso = 0,5V
Kollektorstrom -le = 10 mA
Emitterstrom le = 11 mA
Basisstrom -ls = TmA
% = 75°C

Sperrschichttemperatur
Betriebstemperaturbereich

1) bei Rs/Re = 100 mit Re =

R1 - Rz
R4 - Rz

—25°C bis +65°C

Ry

Rz

Re
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GF 126

Nicht fir Neuentwicklung elecronic
1
Statische Kennwerte Min. Typ Max
Kollektor-Basis-Reststrom i
-fcso
Kol hosts K 7.5 uA
Kollektor-Basis-Reststrom I
-Icso
fohe asis Re 100 A
Emitter-Basis-Reststrom 1
~leso
o e 100 uA
Kollektor-Basis-Stromverhdéltnis haie 40
~Uce =6V
-|c = 1TmA
Dynamische Kennwerte
Vierpolparameter 1
G1te 3,0 k2
-Uce = 6V C11e 65 pF
;lc = 1 mA -Cize 1 pF 2,1 pF
= 500 kHz lyz1e) 38 mS
1
J20e 277 kO
Ca2e 4,4 pF
[Y21e| 38mS 38m$
Leistungsverstérkung (CT 40 dB 42 dB

~Uce = 6V
-le = 1TmA
f = 500 kHz

Siehe MeBschaltung Seite 61
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GF 126

Nicht fiir Neuentwicklung

Die Leistungsverstirkung Gpe wird in folgender MeBschaltung nach der Beziehung

U, R
Gpe = 4 Uy _R'z'“ ermittelt.
o Eichen" MV 4
Ry L
o G G
Generator + ! o
Ry Messen”
by = Ly M4
==(;
L2
Rli 55
GZI ——
Ry Ra
C,=1nF R, = 180 2
Cy = 0,1 uF R, = so eingestellt, daB sich ein Rg von 180 £ ergibt
Cy=1nF R = 20 k2
C; == 0,47 uF R; == so eingestellt, daB sich ein Ra von 15 k&2 ergibt
C5 = 1nF
Cﬁ S 0,1 yoF

C7=4.-.50pF

Bestellbeispiel fiir einen Transistor Transistor GF 126
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electronic

0

4]
ba
>
(=]
~
e
-
R
N
b w
-~ .
Y <
T €
.
B P
= ~
& O
>N
jo
Ty
: o
< S
R = 3 S i) 2
Flon
T
| X
|
N
Y
=}
Wy
~
h ™
-~
\U -
\ [N
~ <2
T ow
\ 2N ~
s )
8 Lin 8 3 N N A
—=—20g

elecironic
] @ 2 o
N W
~ [ Sis
ot & F
! \ /
B4 \
t h=]
- \ =3
@
& AN
- t:-s \ g
\ £
\\
\
§ § S § ':-Q
N N
18R
8 S S & =
L -] N L <
3 = 2 !E
\ ) ) }
\ > I /
< > 2
N Tm ‘?lu o /
\ N ¥
\ = ;5 o
I
p=]
8 |a S g g g ©
N
KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
el Stammbetrieb 79

80

KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)

Stammbetrieb



GF 126
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